SA 403 A

Silizium-Planar-Diode im Plastgehduse fir Anwen-
dungen in der Digital-, NF- und HF-Technik, vor-
zugsweise als mittelschneller Schalter in Logikschal-
tungen,
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Grenzwerte (gliltig bis 9jmox)

Sperrgleichspannung Ur 25V
DurchlaBgleichstrom IF 30 mA
ScheiteldurchliaBstrom IFrM 60 mA
Sperrschichttemperatur g +125°C
Betriebstemperaturbereich Sa -25...-4100°C
Lagerungstemperaturbereich Dag -55...4125°C
Gesamtverlustleistg. Peot 100 mW

bei 01: = 20 °C

Statische Kennwerte

DurchlaBspannung UF 2050V
IF = 0,1 mA, ¥ = 25°C

DurchlaBspannung Ur £081V
iF = 3,0 mA, $a = 25°C

Sperrstrom IR < 40nA
Ur =25V, 0a =25°C

Sperrstrom IR < 300nA
UR =25V, 0a = 45°C |

Dynamische Kennwerte bei 8, = 25°C
Kapazitat Co = 8pF
UrR =0V, f=05MH:z

Sperrerholungszeit tr < 65ns

beim Schalten von
F=10mA auf Ur = 6V
gemessen bei

iR = 1 mA; Rt = 50 Ohm



